
برگه‌‌مشخصات‌فنی
FPD1آشکارساز‌نیمه‌هادی‌مدل‌

داده‌هانمایش‌اسیلوسکوپ‌جهت‌اتصال‌مستقیم‌به‌
نانومتر  11الی‌ ‌50موجی‌طول‌آشکارسازی‌در‌بازه‌

دقت‌بالا‌و‌کاربری‌آسان
قابلیت‌آشکارسازی‌باریکه‌های‌نوری‌پالسی‌و‌پیوسته

C-Mountدارای‌استاندارد‌رزوه‌های‌
آنودایز‌بدنه‌جهت‌جلوگیری‌از‌بازتاب‌پوشش‌

www.ashabeam.com

Si Photodiode نوع‌حسگر

mm 1 x 1 سطح‌حساس

mm ∅5 سطح‌ورودی

nm 350 -1100 بازه‌طول‌موج

V  20 ولتاژ‌بایاس

ns ≥ 12 زمان‌خیزش

ns ≥ 12 زمان‌افت

fW/ 𝑯𝒛  35 (نوعی)توان‌معادل‌نویز‌

nA  5 جریان‌تاریک‌نوعی

pF (f=1MHz) 11 ظرفیت‌خازنی‌اتصال

nm 850 بیشینه‌حساسیت

مشخصات‌فنیویژگی‌ها

گزینهنانومتر، 80موجطولحساسیتبیشینهومربعمیلی‌متر19.6مساحتباFPD1نیمه‌هادیحسگر
.می‌رودبه‌شمارنزدیكفروسرختاUV-Aپرتوهایآشكارسازیبرایمناسبی

0تاریكجریانوولت 2تابایاسولتاژتحملتوان،نانوثانیه24ازکمترافتوخیزشزمانباحسگراین
.كندآشكارسازیراپیوستهوپالسیلیزرهایپرتوازتوجهیقابلبخشمی‌تواندنانوآمپر

𝐺𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑒𝑒
6 𝑚𝑜𝑛.

350

1100
𝑛𝑚

~ 𝐺𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑒

6 𝑚𝑜𝑛.24𝑛𝑠


